
Об’єм одного модуля 2ГБ / 4ГБ / 8 ГБ

Тип пам’яті DDR3 

Частота 1600 МГц

Таймінги CL11

Пропускна здатність PC3‑12800 (12800 МБ/с)

Форм-фактор 204‑pin SODIMM 

Напруга
GM16S11/2, GM16S11/4, GM16S11/8: 1.5 В
GM16LS11/2, GM16LS11/4, GM16LS11/8: 1.35 В

Кількість модулів у комплекті 1

Перевірка і корекція помилок (ECC) Немає (Non‑ECC)

Буферизація Немає (Unbuffered)

Країна-виробник Китай

Гарантія Довічна гарантія

Модулі Golden Memory DDR3 SO‑DIMM 1600 MHz створені для оновлення ноутбуків, міні‑ПК і компактних
систем, забезпечуючи стабільність, помірне енергоспоживання та широку сумісність без необхідності
XMP. В асортименті доступні як стандартні 1.5 V модулі, так і енергоощадні версії Low‑Voltage 1.35 V
(позначення «LS»), що особливо корисно для ультрабуків та офісних ноутбуків.

Специфікація*

Об’єм             Модель (P/N)

2ГБ                  GM16S11/2

4ГБ                  GM16S11/4
4ГБ                   GM16LS11/4

Зовнішній вигляд та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.*

8ГБ                  GM16S11/8

8ГБ                  GM16LS11/8

DDR3 SODIMM 
1600MHz

2ГБ                  GM16LS11/2


